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(54) PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO MÁNG TRỮ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo máng trữ linh kiện điện tử bao gồm các 
bước: lần lượt tạo ra lớp chống điện tĩnh thứ nhất và thứ hai nằm trên bề mặt đỉnh và đáy 
của lớp nền bao gồm tấm lưới, tạo ra nhiều rãnh nhận ở dạng ma trận bằng cách nén khí 
tạo ra đối với lớp nền và lớp chống điện tĩnh thứ nhất và thứ hai, cắt các rãnh nhận thu 
được ở trạng thái lưới có các rãnh nhận thành ô máng trữ linh kiện điện tử có M × N rãnh 
nhận, trong đó M và N là số tự nhiên, và tạo ra lớp dẫn điện trên bề mặt cắt của ô máng trữ 
linh kiện điện tử bằng cách tiếp xúc và ma sát một cách tự động hoặc bằng tay giữa bề mặt 
cắt và nhựa tổng hợp chứa chất dẫn hoặc nguyên liệu polyme dẫn điện bởi bộ phận tiếp 
xúc ma sát để nối điện lớp chống điện tĩnh thứ nhất và thứ hai với nhau.
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